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UKEAD DO KOREKCJI REZYSTOROW CIENKOWARSTNOWYCH

Przedmiotem wynalazku Jest ukied do korekcji rezystoréw cienkqwarstwowych, mejgcy zastoso-
gowanie w elektronice, gtéwnie za$ przy wytwarzaniu warstwowych ukladdw rezysterowych.

Znane sg uktady do korekcji rezystordém, wykorzystujgce impulsy pradu o niskim napiecilu,
przy czym uklady te zawierajq przetgqczoik elektroniczny przeXgczajgcy z duzg czestotliwoscig
korygowany rezystor raz do #rédta pradu korygujgcego, a raz do wejscia ukiadu pomiarowego.
Uktady te zawierajq przetworniki opornosciowo-napieciowe potgczoume z wzorcem opornos$ci L z ko-
rygowanym rezystorem przez uktad przekgczajgcy. Na wyjSciu ukladu korekcjl jest usytuowany
wskaznik analogowy podajgcy odchytke rezystora korygowanego od wartosci wzorcowej.

Ukiad do korekcjl rezystoréw cienkowarstwowych zawiera przetwornik oporuoéci na napiecie
polg:zony z wzorcowym rezystorem i z korygowanym rezystorem oraz Zrddlo napiecia odniesienis,
ktére to elementy potgczone gq z napieciowym komparatorem. Uklad zaopatrzony Jest w sterowane
Zrédzo pradu impulsowego poigczone z korekcyjng elektroda, przy czym steromane frddio pradu
impulsowego poprzez logiczny element jest sterowane z generatora napigcis prostokgtnego. -
Bistabilny przerzutnik poprzez element logiczny NOR jest potgczony z wyJjsciem napigciowego
komparatora o minimalnej histerezie i jednoczesnie bigtabilny przerzutanik poprzez element
logiczny NAND jest polgczony ze sterowanym Zrédiem pradu impulsowego dostarczajqcym impuladw
wysokiego napigcia. Momostabilny przerzutnik jest poXgczony z elementem logicznym NOR, a po-
przez opdiniajacy element z generatorem napigcias prostokgtnego. Uk2ad wedlug wynalazku pozwala
na prowadzenie korekcji bezkontaktowe] sterowanej automatycznie prydem impulsowym wysokiego
napigcia w sposdb cykliczny usuwa jgcy warstwy oporowe korygowanych rezystoréw przy pomocy
korekcyJjuej elektrody L automatycznego wytadowania iskrowego, co umozliwia doktadny pomiar
korygowanych rezystoréw oraz zapemnia automatyczoe wypalanie i wylgczanie procesu korekcji
po uzyskaniu igdane] wartosci bez manualnego prowadzenia elektrody korekcyJjunej.
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Uktad elimiouje ponadto zakiécenia, a takie zabezpiecza warstwe opdrowq przed mechaniczoym
uszkodzeniem.

Przedmiot wypalazku jest uwidoczniony w przykitadzie wykonania na rysunku przedstawia jgcym
schemat blokowy ukadu do korekcji. . .

Uklad do korekcji rezystordém clemkowarstwowych jest zbudowany z przetwornika 1 opormosé
na napiecie, potgczomego z wzorcowym rezystorem RN { z korygowanym rezystorem Rx i ze £ré-
dla 2 napiecis odniesienia, poitgczonych z napieciowym komparatorem 3 o minimalnej histerezie.
Sterowane Zrédlo 4 prgdu impulsowego jest potaczone z korekcyjny elektrodg 5 L jedmoczednie
poprzez element NAND Zrédlo 4 pradu impulsowego jest sterowane z generatora 6 napiecia pros-
tokgtnego.Bistabilny przerzutnik 7 poprzez element NOR jest polgczony z wyj$ciem napigcio-
wego komparatora 3 1 réwnoczesnie poprzez element NAND ze gterowanym #Zrédiem 4 prgdu impulso-
wego dostarczajqcym impulséw wysokiego napiecia. Momostabilny przerzutunik 8 jest potgczony
z logiczuym elemeetep NOR, a poprzez opéiniajqcy element 9 z gemeratorem 6 napiecia prosto-
kqtnego. ’

Uktad dzieia nastepujqco: warstwa oporowa.korygowauego rez}stora Ry Jest wypalana prgdem
nysokiego napigcia w postaci impulséw wytwarzanych przez £rédio 4 pradu impulsowego traktowae-
ue napieciem z generatora 6 napigcia prostokgtmego, z ktérego pojedynczy impuls pradu pojawia
8ig pod wplywem okreslonego zbocza napiecia sterujjcego. Pordwnanie wartosci korygowanego
rezystora Rx z wartoscig zadang wzorcowego rezystors RN dokonywane jest w przedziasle czasu
wybranym migdzy dwoma kolejnymi impulsami prgdowymi dzieki zastosowaniu opéZnisjgcego elemen-
tu 9 wprowadza jacego opZnienie czasowe monostabilnego przerzutnika 8 oraz elementu odpowiada-
Jgcego logiczme] bramce NBOR. Jezell warto$é korygowanego rezystora Rx przekroczy nieznacznie
warto$é wzorcowego rezystora Ry to nastapl trwaia zmisna stanu na myjsciu napieciowego kompa--
ratora 3. Po krétkim czasie od tej chwili nowy stan napigclowego komparatora 3 pojawia sig
no wejsciu bistabilnego przerzutnika 7, powodujgc jego zadzieZanie i zablokowanie wejsScia ste-
rujgcego Zrédia 4 pradu impulsowego), wéwczas korekcja zostanie zakonczona. '

ZastrzefZenie patentowe

Uklad do korekcji rezystorém cienkowarstwomych, zawierajgqcy przetwornik opornosci na
napigcia pogczany z wzorcowym rezystorem i z korygowanym rezystorem oraz frédlo napigcia
odniesienia, ktére to elementy polqczone 8§ 2z napigciowym komparatorem, zaopatrzony w sterowe-
ne £rédio pradu impulsowego poZgczone z korekcyjng elektroda, przy czym sterowane Zrédio pradu
impulsowego poprzez logiczny element jest sterowane 2z géheratora napigela prostoksgtuego,
znamienny ¢t ym, 2e bistabilany przerzutnik /7/ poprzez element logiczny NOR Jest
potaczony z wyjsciem napilgciowego komparatora /3/ o minimalnej histerezie i jednoczesnie bista-
bilny przerzutnik /7/ poprzez element logiczny NAND jest potaczony ze sterowenym Zrédiem /4/
pradu impulsowego dostarczajgcym impulséw wysokiego napiecia, podczas gdy momostabilny przerzut-
nik /8/ Jest potaczony z elementem logicznym NOR, a poprzez opdéZniajacy element /9/ z gemera-
torem /6/ naplecia prostokatmego.
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